Snapdragon 845 seria
fabricado con 10 nanodmetros

En enero pasado conocimos al Qualcomm Snapdragon 835 , un
nuevo procesador de Ultima generacién potenciado por una
compacta arquitectura de 10 nanoOmetros, pero eso ya estad
quedando en el pasado y es momento de mirar hacia el frente
donde aparecera el Snapdragon 845 que podria compartir algunas
similitudes con la generacidn actual.

Un reporte que recoge Fudzilla indica que el Snapdragon 845
mantendria la misma arquitectura de 10 nandmetros que 1lleg6
con el Snapdragon 835, por lo cual el cambio principal
radicaria en incremento la potencia del procesador para volver
mucho mas eficiente.

Hasta el momento se desconocen las razones del porqué Qualcomm
no dara el salto a los 8 nandémetros, pero seguramente 1los
altos costos de fabricar a un tamafio mas compacto serian una
de las razones que provocaria a que la firma americana decida
mantenerse en los 10 nandmetros.
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Quizas esta decisidn pueda ser un arma de doble filo debido a
que Apple, MediaTek y Samsung podrian dar el salto a los 8
nandmetros para el préximo afio, dejando atras el desarrollo de

la propia Qualcomm, pero eso solamente el tiempo y 1las
filtraciones 1o diran.
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